Svételna &idla a zavory | | 6.3.2

WK 164 31, WK 164 32 SVETELNA CIDLA REFLEXNI
WK 164 33, WK 164 34 SVETELNA ZAVORA

CBETOAATHMK OTPAXAIOWMIA e LIGHT REFLECTION SENSOR e REFLEX LEUCHTSENSOR

CBETOB/IOKMPOBKA — NEPEJATHUK W NPUEMHIK e LIGHT ROAD BARRIER — TRANSMITTER AND RECEIVER e
LEUCHTESPEERE — SENDER UND EMPFANGER

Hlavni technické tdaje:

Vysila¢: GaAs dioda

Pfijimaé: Si fototranzistor

Dosah: 50 mm az 10 m (podle typu)

Provozni napéti: 24 V =
Odbér proudu: max. 60 mA
Druh ochrany: IP 56

Svételna Eidla a zavory se s vyhodou uzivaji k po&itani predméta, zajistovani bezpe&nosti prace u zafi-
zeni, kde hrozi Graz, hlidani koncové polohy a v podobnych aplikacich. Maji zvySenou necitlivost vaiéi
cizimu svétlu a viigi otfestim.

Svételna &idla reaguji na odraz vysilaného modulovaného infracerveného zareni od pfedmétu. Je vyhodné,
jedna-li se o pfedméty z materialu s dobrym odrazem svétla.

Svételné zavory reaguji na preruSeni paprsku modulovaného infracerveného svétla na draze od vysilace
k piijimaci pfedmétem. Vysila¢ a pfijima¢ mohou byt ve spoleéném pouzdru, pouzije-li se na protéjsim konci
sledovaného prostoru odrazka.

Napajeci napéti 24 V = se na svételna gidla a zavory pfivadi z vnéjsiho zdroje.

Vysilag (T) | pfijima& (R) [ ;
Svételna zavora: maiji shodné rozméry. _E} o
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Dosah: 0+ 3000 mm
23 90
Technické udaje:
Usporadani vysila¢ a prijimac jsou
] : v samostatnych pouzdrech
Spinani tranzistor je sepnut pfi priichodu
osvitem svétla
tmou tranzistor je sepnut pfi zaclonéni
predmétem (dodavé se po dohodé
¥ s vyrobcem)
Vysilaé GaAs dioda
Pfijimaé Si fototranzistor
Provozni napéti 24V =110 °C, filtrované
QOdbér proudu ;
vysilagé max. 30 mA
piijimaé max. 30 mA
Vystup - | tranzistorovy — skokem
| ZatiZzeni vystupu max. 400 mA
Druh ochrany IP 56 f
Material pouzdra dural
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